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文章摘要：

利用金相和Ｘ射线能谱分析了Ａ１６０６１／ＳｉＣｐ复合材料表面Ｃｅ转化
膜的腐蚀行为，实验表明：Ｃｅ转化膜在ＮａＣｌ溶液中的腐蚀以点钟开始，
点蚀处基体为ＳｉＣ颗粒的富集区，根据Ｍａｎｓｆｅｌｄ点腐蚀模型等效电
路.通过电化学阻抗谱（ＥＩＳ）研究了Ｃｅ转化膜ＮａＣｌ溶液中的腐蚀程
度.
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